
Основные параметры кремниевых фототранзисторов при температуре 20±5 °С
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ФТ-1К 
гр.А

 0,8 0,5–1,1 0,85 5 3 0,4 – – 8·10–5 –60…+75
 3,9 ґ 14 
[0,9]

ФТ-1К 
гр.Б

 0,8 0,5–1,1 0,85 5 1 0,2 – – 8·10–5 –60…+75
 3,9 ґ 14 
[0,9]

Фототранзисторы ФТ-1К гр.1, ФТ-1К гр.2
 [  = 0,4–1,1; 

макс
 = 0,85–0,95 мкм]

Внешний вид, габаритные размеры и относительная спектральная 
характеристика кремниевых фототранзисторов

ООО компания "Электроника и Связь"     
+7(473) 277-14-34, 277-35-34                  
www.eandc.ru                                         

 
1
 


